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Werkstoffdatenblatt htc®-SisN,-GPSN-F

Qualitat
Eigenschaften Symbol | Einheit ® o
htc™-Si;N,-GPSN-F

Herstellungsverfahren gasdruckgesintert
Farbe grau / schwarz
Zusammensetzung Si3Ny
Sinteradditive RE,O3 / Al,O4
Rohdichte P glcm?® 3,18 - 3,40
Restporositat % <1
davon: offene Porositat % 0
KorngréRe (Langsrichtung) gm 1-15
Harte HV GPa 15
Druckfestigkeit O4B MPa 3.000
Biegefestigkeit (RT) ObB MPa 730
Weibull-Modul m 18
Bruchzahigkeit Kic | MPam' 7
Elastizitadtsmodul E GPa 300
Poisonzahl v 0,26

inerte Atmosphare °C 1.400
Max. Anwendungstemperatur

oxid. Atmosphéare °C 1.200
Spezifische Warmekapazitat c J/kgK 700
Warmeleitfahigkeit bei 20 °C A W/mK 25

RT - 1000 °C 3,2
Warmeausdehnungskoeffizient | RT - 250 °C a 10°K™ 1,9

RT +/- 20 °C 1,4
Thermoschockparameter R, Tc K 563
Thermoschockparameter R, T W/m 14.068
Elektrischer Widerstand (20 °C) R Q/cm 10™

Die angegebenen Daten sind typische, an Proben bestimmte Werte. Samtliche Angaben entsprechen dem heutigen Stand
unserer Kenntnisse und kénnen ohne Ankiindigung geandert werden. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu

berticksichtigen.
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